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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.04

Тема дисертації:
1. Вплив олова на формування нанокристалічного кремнію в тонких плівках a-Si та a-SiOx

2. Influence of tin on the formation of nanocrystalline silicon in thin films of a-Si and a-SiOx

Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню впливу ізовалентної домішки олова на процеси формування
нанокристалічного кремнію у тонких плівках кремнію та субоксиду кремнію. Показано, що домішка олова
сповільнює та обмежує ріст середніх розмірів кремнієвих кристалітів в аморфній матриці кремнію з ростом
температури ізохронного відпалу. Для плівок аморфного кремнію, легованих оловом, середні розміри
кристалітів кремнію є меншими 10 нм у більш широкому температурному діапазоні, ніж для нелегованих
плівок. Встановлено, що легування оловом плівок субоксиду кремнію понижає температуру кристалізації
включень аморфного кремнію. При цьому у легованих оловом плівках субоксиду кремнію нанокристали Si
утворюються менші за розміром порівняно зі зразками без олова.

2. Dissertation research focuses on the influence of isovalent impurity of tin on the formation of nanocrystalline
silicon in thin films of silicon and silicon oxide. It is found that the formation of crystalline phases in a-SiSn occurs



at a lower temperature than in a-Si. It is shown that the tin impurity reduces and limits the growth of medium-
sized silicon crystallites in the amorphous matrix of silicon with increasing temperature of isochronous annealing.
It is found that doping with tin of silicon oxide films leads to a decrease in crystallization temperature of
amorphous silicon inclusions. In the tin doped silicon oxide films Si nanocrystal sizes are smaller compared with
the samples without tin.
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